JEDNOSMERNI REZIM U KOLIMA
SA BIPOLARNIM TRANZISTORIMA
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1) Za kolo pojacavaca prikazano na slici odrediti jednosmernu struju kolektora 1
jednosmerni napon izmedu kolektora i emitora.
Parametri tranzistori su: f=50 i Vge= 0,7 V. Elementi
kola su R1= 20 kQQ, Ro=2 kQ3, Re= 500 2, Re=5kQ i
Vcee=12 V.
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2) Tranzistor u kolu sa slike ima koeficijent strujnog pojacanja
B = 120. Odrediti nepoznate elemente u kolu tako da
jednosmerna struja kolektora iznosi I, = 0,2 mA a jednosmeran
napon izmedu kolektora 1 emitora

Vep = 1,5 V. Smatrati B>>1, Vg = 0,7 V.
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3) Odrediti jednosmernu struju kolektora I i jednosmerni Vee=+10V
napon izmedu kolektora i emitora tranzistora u kolu sa slike.
Parametri tranzistor su § = 100, Vg = —0,7 V.
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4. Zadatak Vee=5V

Odrediti radnu tacku tranzistora u kolu sa slike ( Vg, I¢).

Parametri tranzistor su f = 100, Vg = 0,7 V. Smatrati R—10k0 S Re=3k2
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Vece=5sV
5. Zadatak

Odrediti radnu tacku tranzistora sa slike. Tranzistor u

RE:3 kQ
kolu sa slike ima koeficijent strujnog pojacanja f = 80

i napon izmedu baze i emitora VBg=-0,7V.
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6) U kolu sa slike upotrebljen je silicijumski tranzistor sa p= 50, lco= 0 A i Vge= 0,7 V. Poznato je:
Vee= 10 V; Re= 2 kQ; Rg= 100 kQ. Odrediti radnu tacku tranzistora: Ig, lc i Vce.
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Nakon sabiranja jednacine za ¢vor baze i ¢vor kolektora dobija se:
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II Nacin resSavanja, direktna primena Kirhofovih zakona

Jednacina konture koja obuhvata emitorski pn spoj, VBE:
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Jednacina ¢vora kolektora
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Jednacina po Kirhofovom zakonu za napone moZze da se kreira za konturu koja obuhvata emitorski pn
spoj, VBe. Bila bi greSka napisati konturu koja obuhvata neke druge napone tranzistora, Vce ili Vs,
jer ovi naponi nisu unapred poznati.



